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2.domaća zadaća iz Elektroničkih komponenata 

 
 

1. Izračunajte koncentracije slobodnih elektrona i šupljina u poluvodiču od silicija dopiranom s 

koncentracijom donora ND = 4∙1013 cm−3. Temperatura poluvodiča je: a) −40°C, b) 50°C,     

c) 140°C. 

2. Izračunajte otpor komadića poluvodiča od čistog silicija duljine l = 0,2 mm i presjeka            

S = 0,01 mm2 na temperaturama T = 300 K i T = 350 K, ako su pokretljivosti nosilaca 

μn(300K) = 1430 cm2/Vs, μp(300K) = 460 cm2/Vs, μn(350K) = 1051 cm2/Vs,             

μp(350K) = 328,7 cm2/Vs. 

 

 

Rješenja 
 

1. Koncentracija akceptora nije zadana pa pretpostavljamo da je zanemarivo malena tj. NA = 0. 

Dakle pnNN AD   i elektroni su većinski nosioci naboja u ovom poluvodiču pa se 

koncentracije slobodnih nosioca naboja računaju po formulama 
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a) T = 233 K 
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b) T = 323 K 
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c) T = 413 K 
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Vrijedi pn  . Za koliko se poveća broj šupljina u poluvodiču, toliko se poveća i broj slobodnih 

elektrona. To je vrijedilo i u situacijama a) i b), ali se to ne uočava na koncentraciji elektrona 

budući da je u tim dvjema situacijama postotna promjena koncentracije elektrona premalena da 

bi se uočila na rezultatu. 
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a) T = 300 K 
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b) T = 350 K 
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